FOTOVERVIELFACHER

fiir allgemeine kernphysikalische

und optische Anwendungen,

durch StoB- und Vibrationsfestigkeit
auch geeignet fiir Raumfahrt- und
entsprechende industrielle Anwendungen

Kurzdaten
Fenster:
Material Hartglas B 40
Fotokatode:
Material ShCs
Spektraltyp A-Typ (S 11)
Durchmesser min., 14 mm

Empfindlichkeit, integr.

monochr.

Vervielfachersystem:
Dynodenzahl
Material

Anodenempfindlichkeit
bei UB = 1800 V

Anodendunkel strom
bei s = 30 A/lm

Anstiegszeit
Impulsbreite (IA/2)

60 pA/1m
60 mA/W

10
AgMgOCs
250 A/1m

20 nA
3 ns

4 ns
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Abmessungen (in mm) : Innerer Aufbau:
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Dynodenhalterung
aus Keramik

Zubehor:

Fassung 56 073
Abschirmung 56 134 1)

Einbaulage: beliebig

1) Zum Schutz gegen magnetische oder elektrostatische Storfelder soll die
Rohre mit einem Abschirmzylinder (21 + 1 mm Innendurchmesser, 80 X 1 mm
Linge, 1,0 mm Wandstdrke, Typ 56 134) umgeben werden.
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Typ XP 1110
Fenster:

Anordnung frontal
Ausfiihrung optisch plan
Material Hartglas B 40

Fotokatode:

Anordnung
Ausfiithrung
Durchmesser
Material

auf Fensterinnenseite
halbdurchlédssig, plan
min. 14 mm
SbCs

Verlauf der spektr. Empfindlichkeit
Maximum der spektr. Empfindlichkeit
Empfindlichkeit s, (9, = 25 °c)

bei Farbtemperatur 2854 °K 1)

A-Typ (S 11)
420 £ 30 nm

60 (3 30) pA/1m

bei Wellenlinge A = 420 nm 60 mA/W
Vervielfachersystem und Anode:
Anzahl der Dynoden 10
Anordnung linear
Material AgMg0OCs

Anodenempfindlichkeit s,

(UB = 1800 V, Spgs.-Vert. A)

Anodendunkelstrom Ig
(sa = 30 A/Im, Spgs.-Vert. A)

250 (2 30) A/1m

20 (é 100) nA

Proportionalitit (UB = 1800 V) 9)
bei Spgs.-Vert. A bis IA = 10 mA
bei Spgs.-Vert. B bis IA = 30 mA
Anodenstromimpuls 4)
(UB = 1800 V, Spgs.-Vert. B)
Anstiegszeit 3 ns
Impulsbreite (Ip/2) 4 ns
Gesamtlaufzeit 25 ns
Kapazitdt Anode/Dynode P ®ap10 y9 pF
Kapazitdt Anode gegen alles ey 3,0 pF
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Grenzdaten: (absolute Werte)

U = max. 1800 V °)

B 6
Ty = max. 200 pA )
UP1K = min., 120 V; max. 300 V
Upoeqpy = Rin. 80 V; max. 200V

7
U = min. 80 V; max. 200V )

AP10 p

&U = max. +65 C

Stofl= und Vibrationsfestigkeit:

Nachstehende Priifbedingungen charakterisieren die Stofl— und Vibrationsfestig-
keit der Rohren, sie sind nicht als Betriebsbedingungen aufzufassen:

Die Rohren werden mit sinusfirmigen StoBbeschleunigungen von 60 + 6 g 3mal
10 ms lang in den drei Hauptachsen belastet sowie mit sinusformigen Vibra-
tionsbeschleunigungen von 5...20 g im Frequenzbereich 20...2000 Hz je 30 min
in den drei Hauptachsen geprift.

mit Wolframfadenlampe

—
—

ro

bei &, = 25 OC; fdllt beim Einbau der Rohre volles Tageslicht auf die Foto-
katode, so kann der Dunkelstrom stark ansteigen; er kehrt wihrend des Be-
triebes langsam auf seinen urspriinglichen Wert zuriick.

) Bis zu den angegebenen Werten herrscht Proportionalitdit zwischen Anoden-
strom und Beleuchtung.

) bei Beleuchtung der Fotokatode mit sehr kurzen Lichtimpulsen

) oder eine niedrigere Spannung, bei der die Réhre mit Spannungsverteilung A
eine Stromverstirkung von 107 erreicht

) Mittelwert

Der Spannungsabfall an RA ist zu beriicksichtigen.
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Betriebsdaten und -hinweise:

Die Speisespannung fiir die einzelnen Dynoden kann durch ohmsche Spannungs-
teilung aus der Gesamtspeisespannung U, erzeugt werden; der Querstrom des
Spannungsteilers soll fiir eine Stabili%ﬁt von 1 % etwa 100mal so groB wie
der Anodenstrom des Fotovervielfachers gew#hlt werden; fiir niedrige Strah-
lungsintensitdten reicht ein Querstrom von 0,5 mA aus. Bei Lichtimpulsbe-
trieb kann mit geringerem Querstrom gearbeitet werden, wenn die letzten
Stufen kapazitiv entkoppelt sind (einige hundert pF).

Spannungsverteilung A erbigt die hichste Stromverstdrkung, Spannungsver-
teilung B ergibt hohere Spitzenstrome und einen gréBeren Proportionali-
tdtsbereich.

Spannungsverteilung A

-Ug =125 Uy

Spannungsverteilung B
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